PRVA LABORATORIJSKA VJEZBA

Jednosmjerna strujno-naponska karakteristika MOSFET-a: I5=f(Vps)

e Izvrsiti parametarsku DC analizu. Parametar je napon gejt-sors Vs Koji ima vrijednosti: Vgs={V+-0.2 V, V,,
Vi+0.2 V, V; +0.4 V, V, +0.8 V, V, +1.2 V}, pri ¢emu je V; napon praga MOSFET-a. Potrebno je uociti rezime
rada MOSFET-a, kao i zavisnost intenziteta struje drejna I, od napona gejt-sors MOSFET-a.

e Izvrsiti parametarsku DC analizu. Parametar je Sirina kanala MOSFET-a W koja ima vrijednosti: W={40 um,

60 um, 80 um, 100 um, 200 um}. Potrebno je uociti zavisnost intenziteta struje drejna Ip od Sirine kanala
MOSFET-a.

Opseg napona Vps je 0 V <Vps< 3 V, sa korakom AVps=10 mV. Duzina kanala MOSFET-a je L=0.35 um. Parametri
MOSFET-a Ap=As={3*W*Lin} | Pp=Ps={W+2*3*L i, }, pri ¢emu je Ly, minimalna dimenzija u odgovarajucoj tehnologiji

i iznosi Lyi=0.35 pum.



